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Oferta nr. 21/11

Tytut

Sposéb pokrywania powierzchni ciata statego nanoczgstkami i powierzchnia ciata
statego pokryta tym sposobem

Petne Streszczenie

Przedmiotem wynalazku jest metoda pokrywania powierzchni ciata statego
nanoczgstkami z wykorzystaniem techniki Langmuira-Blodgett. Odpowiednio
przygotowana mieszanina nanoczastek oraz zwigzku ciektokrystalicznego po
naniesieniu na powierzchnie wody tworzy dwuwymiarowg sie¢ nanoczgstek, ktéra jest
przenoszona na state podtoze. Poprzez dobdr stopnia kompresji monowarstwy
naniesionej na powierzchnie mozna tatwo kontrolowac sredni rozmiar komérki sieci.
Ogdlny stopien pokrycia powierzchni nanoczastkami mozna dostosowac, odpowiednio
dobierajgc sktad nanoszonej mieszaniny. Nanoczgstki ztota mozna wykorzystac¢ jako
katalizator w procesie CVD (ang. Chemical Vapor Deposition) w celu wytworzenia na
powierzchni nanodrutéw azotku galu (GaN) jedynie w miejscach, gdzie osadzone byty
nanoczgstki.

Tworcy

Jan Paczesny, Krzysztof Sozanhski, Robert Hotyst, Igor Dziecielewski, Andrze;j
Zywocihski, Witold Adamkiewicz

Dziedzina

®* Chemia - Materiaty, metalurgia
®* Chemia - Technologia powierzchni, powtoki
®* Chemia - Mikro- i nanotechnologia

Zalety / innowacyjne aspekty



* mozliwos¢ uzyskania pokrycia podtoza monowarstwg nanoczgstek

* szczegdblna morfologia uzyskiwanego pokrycia: dwuwymiarowa sie¢ nanoczastek

*® kontrola stopnia pokrycia powierzchni oraz wielkosci motywdw strkturalnych

* brak szczegdélnych wymagan dotyczacych rodzaju pokrywanej powierzchni i jej
materiatu

* mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw nanoczastek (sktad chemiczny,
optaszczenie, rozmiar)

* mozliwos¢ efektywnego pokrywania nanostrukturami znacznych powierzchni
(metoda oparta na samoorganizacji)

Stowa kluczowe

nanoczgstki, samoorganizacja, sieci dwuwymiarowe, pokrycie powierzchni

Zastosowanhnie

Kontrolowane otrzymywanie dwuwymiarowych struktur nanoczastek, mogacych
znalez¢ zastosowanie m.in. przy produkcji podtéz SERS, nanotipéw, katalizatoréw,
biosensoréw, podzespotdéw elektronicznych. Nanoinzynieria elektroniczna, Chemia
analityczna, Chemia nieorganiczna, Biosensory, Mikro. i Nano.technologie
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